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ITransistores Bipolares
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Polarizacao Direta-Reversa
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Com a polarizagao direta do diodo emissor, € injetado uma
alta corrente em direcdo a base. Na base uma pequena
parcela da corrente, por recombinacao, retorna ao polo
negativo da bateria B1 e o restante da corrente flui para o
coletor e dai para o polo positivo da bateria B2,
considerando a tensao coletor - base (V~g) bem maior que

a tensao emissor — base (Vgg).
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Polarizacao Direta-Reversa

Um aumento na corrente de base IB provoca um
aumento na corrente de coletor IC

A corrente de base sendo bem menor que a
corrente de coletor, uma pequena variacao de IB
provoca uma grande variagao de IC, Isto significa
que a variagao de corrente de coletor € um
reflexo amplificado da variagao da corrente na
base.

Este efeito amplificacdo, denominado ganho de
corrente pode ser expresso matematicamente
pela relacao entre a variagao de corrente do
colector e a variagao da corrente de base , isto é:
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Configuracoes
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ITransistores como Amplificador
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ITransistores como Chave
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I Encapsulamento
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ITeste de Transistor
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